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摘要　设计了一种脉冲激光二极管抽运的低重复频率全固态腔倒空激光器，为了尽可能减小损耗的影响，在腔内

采用双薄膜偏振片结构，使反射率较高的垂直方向线偏振光在腔内振荡。以此装置为基础，就泡克耳斯盒驱动电

源较长的下降沿时间对全固态腔倒空激光器输出特性的影响进行了实验研究。结果表明当泡克耳斯盒驱动电源

的下降沿时间远大于腔内的一次往返时间时，激光器输出特性会发生明显地变化：增大电流强度会导致脉冲宽度

增大，脉冲能量经历先增大后减少的过程；增大泡克耳斯盒驱动电源的开门时间，也会导致脉冲宽度和能量发生类

似的变化。
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１　引　　言

激光器腔倒空技术是指利用快速光开关，使能

量以光场的形式在激光谐振腔内积聚，再利用快速

光开关使激光腔的耦合输出由０变化到１００％，把

ｓ１０２００６１



中　　　国　　　激　　　光

能量瞬间倒出，从而实现高能量、窄脉宽的激光输

出［１～１０］。该技术已经在主振荡 功率放大器、削波

技术［１１，１２］、工业激光器、光通信、超快激光［１３，１４］和再

生腔［１５，１６］等领域得到广泛应用。

电光倒空器作为全固态腔倒空激光器的关键部

件，对其参数要求非常严格，一般使用泡克耳斯盒作

为倒空器，合适的晶体有ＫＤＰ，ＲＴＰ，ＫＴＰ和铌酸

锂晶体等。泡克耳斯盒驱动电源的下降沿时间是个

重要的参量，决定了其开关的速度，在以往的报道中

认为，当泡克耳斯盒驱动电源的下降沿时间小于腔

内的往返时间时，输出激光的脉冲宽度由腔内一次

往返时间决定，当其大于腔内的一次往返时间时，激

光器输出的脉冲宽度完全由泡克耳斯盒驱动电源的

下降沿时间决定［２］。本文基于 ＫＤＰ泡克耳斯盒

驱动电源，对脉冲抽运的全固态腔倒空激光器的进

行了实验研究，得出了一些与以往报道不同的结果，

并对此做出了合理的解释。该研究结果有助于优化

全固态腔倒空激光器的输出特性，提高泡克耳斯盒

驱动电源的稳健性。

２　实验装置

图１为实验装置简图。其中ＬＤ为自制的脉冲

式半导体激光器模块，半导体制冷器制冷，温度控制

在２５℃左右，传输光纤内径为４００μｍ，Ｍ１和 Ｍ２

构成抽运光的耦合头，放大倍数为２，Ｍ３（对８０８ｎｍ

增透，对１０６４ｎｍ高反射）为一端镜，增益介质为掺

杂浓度为０．５％（原子数分数）的Ｎｄ∶ＹＡＧ晶体，尺

寸为３ｍｍ×３ｍｍ×１５ｍｍ，ＴＦＰ１和ＴＦＰ２为薄膜

偏 振片，ＷＰ为λ／４波片，ＫＤＰ泡克耳斯盒为德

国ＬＩＮＯＳＰＨＯＴＯＮＩＣＳ公司生产，横向加压，晶体

长２５ ｍｍ，直径为 ８ ｍｍ，四分之 一波 电压为

３．４ｋＶ，表面膜层的破坏阈值为４０００ＭＷ／ｃｍ２，

Ｍ４（对１０６４ｎｍ高反射）为另一端镜，ＴＦＰ２作为输

出镜，整个激光器腔长为４００ｍｍ。

图１ 脉冲激光二极管抽运全固态腔倒空激光器装置

Ｆｉｇ．１ ＰｕｌｓｅｄＬＤｐｕｍｐｅｄｓｏｌｉｄｓｔａｔｅｃａｖｉｔｙｄｕｍｐｅｄ

ｌａｓｅｒｄｅｖｉｃｅ

３　实验结果与讨论

３．１　脉冲抽运源

实验中腔倒空激光器所用的抽运源采用脉冲式

半导体激光器，抽运周期为２５０μｓ，１Ｈｚ重复频率

运行时的占空比为１∶４０００，最高运行电流为２５０Ａ，

最大输出能量为４３．５ｍＪ，抽运光斑为近超高斯平

顶分布，直径为 ０．７９ ｍｍ，比设计的腔模直径

０．７６ｍｍ略大，模式匹配较好。图２（ａ）为脉冲式

ＬＤ的输出功率犈随电流犐变化的曲线，输出能量

与电流基本呈线性变化。图２（ｂ）为相纸上获得的

抽运光的光斑图样，中心白色部分为有效光斑，与耦

合头１∶２的设计相符合。图２（ｃ）为抽运光的波形

图，在时间上为近超高斯平顶分布，半峰全宽

（ＦＷＨＭ）约为２４４μｓ，利用脉冲抽运能够提高抽运

光的峰值功率，减少热效应等的不良影响。

图２ 脉冲抽运源的输出特性

Ｆｉｇ．２ Ｏｕｔｐｕｔｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓｏｆｐｕｌｓｅｄｐｕｍｐｓｏｕｒｃｅ

３．２　犓犇
犘泡克耳斯盒驱动电源的时序特性

由于抽运光是脉冲的，激光器要想运行，其他的

时序信号必须与抽运脉冲的时序信号同步。泡克耳

斯盒驱动电源是自制的退压式电源，利用电信号的

下降沿来实现开关控制，定义泡克耳斯盒驱动电源

的下降沿时间为犜，输出激光脉冲的ＦＷＨＭ 用犜１

ｓ１０２００６２
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表示，自抽运脉冲开始到何时开始降压这一时间延

迟用犇１ 表示，定义为有效抽运时间。泡克耳斯盒的

开门时间用犇２ 表示，腔内的一次往返时间用τ１ 表

示（τ１ ＝２犔／犮，犔为激光器腔长，犮为光在真空中的

光速），具体时序关系如图３所示。在图３（ａ）中，抽

运脉冲的波形上很尖锐的峰为输出激光的位置，这

个位置之前的时间即为有效抽运时间犇１，从这个位

置开始，泡克耳斯盒驱动电源的两个电极电势的变

化规律以及激光输出情况如图３（ｂ）所示（所测图为

感应笔测得，并非严格实际高压波形，但很接近），两

个电极开始都处在高电势，其中一电极电势（黑线）

直接降为参考值，而另一电极（灰线）会有一阶梯下

降，然后持续一段时间开门时间犇２ 之后才降为零，

阶梯状产生的原因是由于泡克耳斯盒本身的电容产

生了一定的压降，中间脉冲即为输出的激光脉冲。

图３ 脉冲激光二极管抽运腔倒空激光器的时序关系图

Ｆｉｇ．３ ＴｉｍｉｎｇｄｉａｇｒａｍｏｆｐｕｌｓｅｄＬＤｐｕｍｐｅｄｃａｖｉｔｙｄｕｍｐｅｄｌａｓｅｒ

图４ 开门时间在２６～３９ｎｓ之间变化时的脉冲波形

Ｆｉｇ．４ Ｏｕｔｐｕｔｐｕｌｓｅｗａｖｅｆｏｒｍｏｆｔｈｅｌａｓｅｒｗｉｔｈｔｈｅｇａｔｉｎｇｔｉｍｅｂｅｔｗｅｅｎ２６ａｎｄ３９ｎｓ

３．３　泡克耳斯盒驱动电源长的下降沿时间对腔倒

空激光器输出特性的影响

众所周知，泡克耳斯盒驱动电源的下降沿时间

小于腔内的往返时间时，腔倒空输出激光的脉冲宽

度由τ１ 决定，这时，改变电流强度及开门时间犇２，

使激光器运行在远离增益饱和效应的状态下，脉冲

宽度等于腔内往返时间，并且不会因其他因素发生

明显变化。但是，当泡克耳斯盒驱动电源的下降沿

时间大于腔内往返时间时，情况变得较为复杂，选择

下降沿时间犜＝１２ｎｓ的普克尔盒驱动电源作为研

究对象，与腔内往返时间τ１（约为３ｎｓ）相比，其值要

大的多，假定在泡克耳斯盒两电极的电势差达到四
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分之一波电压时（实际情况是较为接近），分别考察

电流强度和开门时间犇２ 的变化对腔倒空激光器输

出特性的影响。

３．３．１　改变泡克耳斯盒的开门时间

当固定驱动电流犐＝１８４Ａ，有效抽运时间犇１＝

２３０μｓ时，改变泡克耳斯盒的开门时间，腔倒空出

来的脉冲宽度不是像以前报道的完全由泡克耳斯盒

的下降沿时间决定，而是不断变化的。由图４可见，

脉冲的波形处在不断地变化之中，幅值下降，宽度明

显变化，先是前沿下降，再扩展到后沿。图５给出了

泡克耳斯盒驱动电源的开门时间在２６～３９ｎｓ之间

变化时，脉冲能量和脉冲宽度随开门时间犇２ 的变

化关系。由图５可知，脉冲能量（实线）随着开门时

间的增加，开始呈线性增加，然后趋向饱和，之后慢

慢下降。这是因为脉冲在腔内经历了增益饱和的过

程，由于损耗的存在，之后脉冲能量会逐渐下降。脉

冲宽度（虚线）由４ｎｓ左右增加到１１．３９ｎｓ左右，这

个过程和以往报道是有差距的，以往报道认为，脉冲

宽度完全是由泡克耳斯盒的下降沿时间决定。然

而，从图５来看，脉冲宽度和增益介质有很大的联系，

在接近增益饱和时，脉冲宽度变化剧烈，但是所有测

得的脉冲宽度都小于泡克耳斯盒驱动电源的下降沿

时间，因此泡克耳斯盒驱动电源下降沿时间决定了脉

冲宽度的上限。所以，输出脉冲宽度是由增益介质和

泡克耳斯盒驱动电源的下降沿时间共同决定的。

图５ 脉冲宽度和脉冲能量随着开门时间的变化规律

Ｆｉｇ．５ Ｐｕｌｓｅｗｉｄｔｈａｎｄｐｕｌｓｅｅｎｅｒｇｙｖｅｒｓｕｓｇａｔｉｎｇｔｉｍｅ

３．３．２　改变电流强度

固定开门时间 犇２＝２６ｎｓ和有效抽运时间

犇１＝２３０μｓ，考察了电流强度对腔倒空激光器输出

特性的影响。图６为不同电流强度下的输出波形

图。随着电流强度的增加，脉冲幅度逐渐下降，脉冲

宽度也逐渐变大，脉冲形状逐渐变复杂，规律和改变

泡克耳斯盒开门时间犇２ 的过程非常相似。图７为

脉冲宽度和脉冲能量随着电流强度的变化关系图。

脉冲宽度（虚线）不断增加，脉冲能量（实线）也经历

了增益饱和的过程，但是与改变泡克耳斯盒开门时

间犇２ 时存在不同，脉冲能量饱和后，基本维持在小

范围不变，虽然损耗依旧存在，但是由于在高抽运的

激励下，损耗的部分能量马上得到补充，从而维持了

一个动态平衡。脉冲宽度在接近增益饱和时，也同

图６ 电流强度在１８０～２４０Ａ之间变化时的激光器输出波形

Ｆｉｇ．６ Ｏｕｔｐｕｔｐｕｌｓｅｗａｖｅｆｏｒｍｏｆｔｈｅｌａｓｅｒｗｉｔｈｔｈｅｃｕｒｒｅｎｔｂｅｔｗｅｅｎ１８０ａｎｄ２４０Ａ
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样呈线性增加，但在接近泡克耳斯盒的下降沿时间

时，趋于饱和。这种情况下，脉冲宽度同样也是由增

益介质和泡克耳斯盒驱动电源的下降沿时间共同决

定的。此外，在电流为２４０Ａ的高电流情况下，激光

器并无漏光现象发生，激光腔的开关状况较好，说明

脉冲宽度和能量的变化并不是由漏光造成的。

图７ 脉冲宽度和脉冲能量随电流强度的变化规律

Ｆｉｇ．７ Ｐｕｌｓｅｗｉｄｔｈａｎｄｐｕｌｓｅｅｎｅｒｇｙｖｅｒｓｕｓ

ｃｕｒｒｅｎｔｉｎｔｅｎｓｉｔｙ

４　结　　论

基于脉冲抽运的全固态腔倒空激光器装置，实

验研究了长下降沿时间的 ＫＤＰ泡克耳斯盒驱动

电源对腔倒空激光器输出特性的影响。研究发现：

当下降沿时间大于腔内的一次往返时间时，随着泡

克耳斯盒驱动电源的开门时间的增加，激光器倒出

的脉冲宽度呈线性增加，而不像以往报道的完全由

下降沿时间决定。脉冲的输出能量经历先增加，后

减少的变化过程，脉冲的形状变化较大，前沿先发生

分裂，能量下降，脉宽变宽，随后后沿开始下降到与

前沿持平，接着后沿继续下降，脉冲宽度始终在变化

中，但没有观察到超过下降沿时间的脉冲。改变电

流强度，变化规律和改变开门时间的过程类似，说明

两者作用的过程基本相同，它们都受到增益饱和效

应的影响，不同之处在于增加电流强度能够补偿腔

内的损耗。总之，在下降沿时间大于腔内往返时间

的情形下，倒出脉冲的宽度是由增益介质和泡克耳

斯盒驱动电源的下降沿时间共同决定的。虽然泡克

耳斯盒驱动电源的下降沿时间较长（约为１２ｎｓ），但

在脉冲抽运的情况下，通过平衡电流强度和泡克耳

斯盒驱动电源的开门时间，依然可以获得脉冲宽度

短至４ｎｓ左右，脉冲能量为３．２ｍＪ的腔倒空激光

输出，泡克耳斯盒驱动电源的稳健性得到了很大

提高。
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